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Bei der praktischen Verwendung von Gips als Bindemittel
spielen die

° Kristallisationsgeschwindigkeit, die
° Kristallform und die
KristallgrdBe des CaSO4°2H,O
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eine fundamentale Rolle, da diese mikroskopischen Para-
meter makroskopische Eigenschaften, wie z. B. Festig-
keiten und Wasserbestindigkeit determinieren.

Das Kiristallwachstum von Gips erfolgt bei miBiger
Ubersittigung nach einer GesetzmiBigkeit 2. Ordnung,
wobei sich das Wachstum in Schichten parallel zur (010)-
Fliche vollzieht.

Eine gezielte Exomorphose kann dabei bevorzugt
durch Anionen mit Phosphat-, Hydroxyl-, Carboxyl- oder
Aminfunktionen erzielt werden.

Neben Komplexierungsreaktionen stehen vor allem
Adsorptionseffekte dieser Anionen an spezifischen Kri-
stalloberflachen im Vordergrund.

Aus der Messung von Adsorptionsisothermen konnen
Aussagen iiber die bevorzugten Bindungspositionen auf
spezifischen Kristallflichen abgeleitet werden. Als Bin-
dungsmechanismen werden Wasserstoffbriickenbindungen
zu Sulfat-Gruppen oder zu Kristallwasser sowie eine
Koordination an Calciumpositionen betrachtet. Die Mor-
phologiesteuerung von Gips ist besonders effektiv bei
maximaler Korrelation der Anionenstruktur mit der Kri-
stalloberflichentopologie und kann durch Berechnung der
Bindungsenergie der Anionen und Gipsoberfliche quanti-
fiziert werden.
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